BF182

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

c R Firma: UNITRA-CEMI
n S
§ Z R Q — —— Wykonanie: tranzystor krzemowy planarny
A ? i — == n-p-n, malej mocy bardzo wielkiej czestotli-
£ L 2 wosci, w obudowie metalowej TO-72
. ! 1 -5 e 35 «J Zastosowanie: mieszacze glowic odbiornikow
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Rys. 1-480. BF182 Typy podobne: BF182 (Ses, Ph, Ates, RTC)
Wartosci charakterystyczne
| ‘
min  typ | i
Icso 1 | nA | przy Ucg =20V
Uriceo 20 |V | przy Icgo =2 mA
Uricso 30 | V| przy Icgo =10 pA
Usr)epo 3 | V| przy Iggo = 10 pA
. 10 70 ! przy Ic =2 mA, Ucg =10 V
i 600 | MHz | przy I = 2 mA, Uy = 10 V, f= 100 MHz
Warto$ci graniczne
|
Ucg max 30 v Pe inax 150 mwW
UEB max 3 \4 1 max 175 °C
I¢ max 20 | mA | 17y, —65=+175 e
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Rys. 1-481. Charakterystyki wyjsciowe

Rys. 1-482. Zalezno$¢ wspolczynnika wzmoc-
nienia pradowego od pradu kolektora
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Rys. 1-483. Zalezno$¢ parametru y;;;, od

czestotliwosci
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Rys. 1-485. Zalezno§¢ parametru y,;, od
czestotliwosci
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Rys. 1-484. Zaleznos¢ parametru y;,, od

czestotliwosci
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Rys. 1-486. Zalezno$¢ parametru Y,z od
czestotliwosci



